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Fiir den Wellenlingenbereich 2100-6000 A wird ein Prisma aus homogeni-
siertem Ultra5114) tiir den Bereich 4000-9000 A ein Glaspnsma und fiir das nahe
Infrarot ein NPL-Plangitter?) verwendet.

Die Breite von Eingangs- und Austrittsspalt kann kontinuierlich zwischen
10 g und 2 mm verdndert werden. Die Einstellung erfolgt symmetrisch und simul-
tan. Der Verstellmechanismus der beiden Spalte ist in Figur 2 dargestellt.

Figur 2
Spaltverstellung.

Als Lichtquellen fiir die obenerwdhnten drei Wellenldngenbereiche wurden
Wasserstoff-, Wolframbandlampe und Nernst-Brenner verwendet.

Als Strahlungsempfinger konnen wahlweise Photozellen, Photomultiplier
oder Thermoelemente verwendet werden. Das Lichtbiindel wird vor dem Ein-
trittspalt mit einer rotierenden Scheibe moduliert (11 Hz), was eine Wechselspan-
nungsverstdrkung ermdglicht und die Empfinger zugleich unempfindlich macht
fiir nichtmoduliertes Streulicht.

Uber stabilisierte Netzgerite mit Transistoren. Von E. BALDINGER und
W. Czaya, Basell).

Stabilisierte Netzanschlussgerite fiir niedrige Spannungen und relativ grosse
Stréme besitzen fiir viele Anwendungen ein grosses Interesse. Zur Konstruktion
solcher Gerite sind Transistoren wesentlich geeigneter als Rohren. Figur 1 zeigt
zwei gebriauchliche und von den Réhrenschaltungen her bekannte?) prinzipielle
Anordnungen.
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Figur 1
Prinzipielle Stabilisierungsanordnungen. U, = Referenzspannung.
4) H. MonN, Festschrift Heraeus (Hanau 1951).
5 L. A, Savee und G. D. Dew, Proc. roy. Soc. [A] 20, 278 (1951).
1) Physikalisches Institut der Universitit, Abteilung fiir angewandte Physik. — Eine aus-
fithrliche Publikation erscheint demnéachst in der ZAMP.
%) Vergleiche zum Beispiel F. V. Huxt und R. W.Hickman, Rev. sci, Instrum. 10, 6—21 (1939).
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Es soll am Beispiel eines ausgefithrten Netzgerites gezeigt werden, dass
durchaus brauchbare Eigenschaften erzielt werden kénnen. In Figur 2 ist das
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Figur 2

Stabilisiertes Transistor-Netzgerdt. Der Schalter S reduziert bei dauernder geringer Belastung den
Strom durch die Quertransistoren zur Vermeidung unnétiger Warmeentwicklung,

Schaltschema eines fiir Laborzwecke hergestellten stabilisierten Transistor-Netz-
gerédtes nach dem Prinzip von Figur la dargestelit. Die Ausgangsspannung kann
von 2 V bis 15 V variiert werden, und das Gerit ist bei 2 V bis zu 2,5 A, bei 15V
bis zu 0,9 A belastbar. Der Stabilisierungsfaktor
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betrdgt ~ 103, der Innenwiderstand des Netzgerites B, ~ 0,5 - 10~3 Q. Der Tem-
peraturkoeffizient der Ausgangsspannung liegt bei etwa 3 mV/°C. Bei konstanter
Umgebungstemperatur (Laborbedingungen) bleibt die Ausgangsspannung iiber
eine Stunde auf etwa 4 1 mV konstant. Die Spannungsdifferenz zwischen dem
kalten und dem warmen Zustand des Geridtes betrigt etwa 30 mV, und der End-
zustand wird in 1/2 h nach dem Einschalten praktisch erreicht.

Als Referenzspannung wird eine stabilisierte Hilfsspannung mit einer Zener-
Diode verwendet (durch - — - — in Figur 2 angedeutet). In der vorliegenden Aus-
fiilhrung ist die Konstanz der Ausgangsspannung praktisch durch die Eigen-
schaften dieser Referenzspannung begrenzt. i

Bei hochstabilisierten Netzgeridten besteht ein wesentliches Problem darin,
ierwiinschte Schwingungen der Regelschaltung zu vermeiden. Zu diesem Zweck
sind zusitzliche RC-Glieder eingebaut, die den Frequenzgang passend begrenzen.
Der Innenwiderstand ist bis zu 10 kHz durch die Regulierung gegeben

0,5-1073 Q< R, £3,5-1072 2,
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Fiir hohere Frequenzen bestimmen die am Ausgang liegenden Elektrolytkonden-
satoren den Innenwiderstand, der bis zu 100 kHz 3,5 - 10—2 Q nicht iiberschreitet.

Fiir die finanzielle Unterstiitzung dieser Untersuchungen sind wir der Stiftung
Hasler-Werke zu Dank verpflichtet.

Aufbau grosser Signale mit Elimination von Reflexionen in magneto-
striktiven Speicherleitungen. Von D. MAEDER, Ziirich).

Speicherleitungen, welche auf der Erzeugung elastischer Wellen in ferroma-
gnetischen Drdhten beruhen, bilden einen wesentlichen Bestandteil der techni-
schen Realisierung von Vielfachzdhlgerdten oder kleinen Rechenmaschinen nach
dem von HutcHiNsON und ScARROTT angegebenen Prinzip 2)3). Beil Verwendung
von Nickel machen allerdings die schlechte Reproduzierbarkeit der Grdsse und
Form der Empfangssignale sowie die betrdchtliche Dadmpfung und Dispersion das
Erreichen grosser Speicherkapazititen schwierig. Gegen die Verwendung anderer
Materialien spricht zunichst die in den meisten Fillen zu geringe Amplitude der
empiangenen Signale. Eine andere Schwierigkeit besteht im Auftreten von Re-
flexionssignalen bei ungeniigend gedimpfter Befestigung der Leitungsenden.

Zur Verbesserung der Betriebssicherheit und Erhchung der Speicherkapazitat
verwenden wir daher anstelle der {iblichen einzelnen Wandlerspule eine aus vielen
Spulen bestehende Anordnung (Figur 1).
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Figur t

Schnitt durch eine aus 12 Spulen bestehende elektroakustische Impulswandleranordnung. Bei Ver-

wendung von Ni- oder Stahldrahten als akustische Leiter betrdgt die Zeitdifferenz zwischen auf-

einanderfolgenden Spulen etwa 0,35 ps. Die Vormagnetisierringe FXD 56.590.78/15C sind nur bei
empfangsseitiger Anwendung erforderlich.

Dem Speicherdraht wird eine in der gewiinschten Richtung laufende elastische
Welle aufgeprigt, indem man die Spulen zeitlich nacheinander erregt. Die Lauf-
zeitanpassung erfolgt durch Zusammenschalten mit Hilfsspulen und Kapazititen
gemiss Figur 2. Mit je 12 Wandlerspulen erhielten wir sowohl sende- als auch
empfangsseitig je eine 6—10fache Erhthung der Signalamplitnde fiir die bevor-
zugte Fortpflanzungsrichtung und nahezu vollstindige Ausloschung fiir die Ge-
genrichtung. Ausserdem stellten wir fest, dass sich die Form der Impulse leicht
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